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Abstract (en)
The high frequency electron source has a discharge chamber (11) with at least one gas inlet (14) for a gas to be ionized and at least one extraction
opening (16) for electrons. The discharge chamber is at least partly enclosed by at least one electrode (12a) and a keeper electrode (12b) and a
high frequency field is applied between the electrodes. The discharge chamber can be enclosed by a plasma chamber.

Abstract (de)
Die Erfindung umfasst eine Hochfrequenz-Elektronenquelle (10), insbesondere als Neutralisator einer lonenquelle, insbesondere eines lonenantriebs
umfassend einen Entladungsraum (11) mit mindestens einem Gaseinlass (14) für ein zu ionisierendes Gas und mindestens einer Extraktionsöffnung
(16) für Elektronen, wobei der Entladungsraum (11) von mindestens einer Elektrode (12a) und einer Keeper-Elektrode (12b) zumindest teilweise
umgeben ist und dass zwischen den Elektroden (12a, 12b) ein elektrisches Hochfrequenzfeld anliegt. <IMAGE>
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